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Technische Daten

Eingangsempfindlichkeit
Phono-Magnet (entzerrt nach CCIR)
Phono-Kristall

Tonband, linear

Tuner, linear

3mVan 47 kOhm
300 mV an 470 kOhm
300 mV an 470 kOhm
300 mV an 470 kOhm

Ubertragungsbereich
gemessen bei mechanischer Mittenstellung der Klangregler
25Hz — 30 kHz£1,5dB

Leistungsbandbreite (DIN 45 500) 30 Hz — 30 kHz

Klangregler
Bésse bei 50 Hz
Hohen bei 15 kHz

Lautstédrkeregler
mit abschaltbarer physiologischer Regelcharakteristik auf beide
Kanéle wirksam

+ 14 dB bis — 16 dB
+ 16 dB bis — 16 dB

Balanceregler
Regelbereich ca. 12dB

Quadroeffektregler
mit Lautsprecher-Matrix fiir Quadroeffekt-Wiedergabe
Stereo/Mono-Schalter

Fremdspannungsabstand
bezogen auf Na = 2 x 50 mW >50dB
bezogen auf Vollaussteuerung (hochohmige Einginge) >>70 dB

Ubersprechdampfung (bei 1 000 Hz) >45dB
Ausgangsleistung (gemessen an 4 Ohm, Klirrfaktor <1 %)
Musikleistung 2x15W
Dauertonleistung (1 kHz) 2x10W
Ausgénge

4 Lautsprecherbuchsen DIN 41529,4 Ohm
,.Quadro” fir Quadro-Matrix-Decoder
1 Koaxialbuchse 1/4 inch, fir KopfhéreranschluRR

Leistungsaufnahme ca. 60 VA
Netzspannungen

umIidtbar 110, 130, 150, 220, 240 V
Sicherungen

220,240 V 315 mA trége
110,130, 150 V 630 mA trage

Bestiickung
20 Silizium-Transistoren
4 Silizium-Leistungstransistoren
6 Silizium-Stabilisierungsdioden
1 Silizium-Briickengleichrichter
2 G-Schmelzeinsdtze 1 A mT zur Absicherung der Endstufen

420 x 335 x 108 mm
Gewicht 5 kg

Abmessungen

Dual Gebriider Steidinger - 7742 St. Georgen/Schwarzwald




Priif— und Justierdaten

Stromaufnahme

bei 220 V im Leerlauf ca. 80 mA
bei 220 V und Vollast

(6,3 U an 4 Q/Kanal, Front) ca. 300 mA

Betriebsspannungen

Vorverstdrker im Leerlauf cax 168 'V
Regelverstédrker im Leerlauf Gidt,: 22 \
Endverstarker im Leerlauf cas o1 U
Endverstidrker bei Vollast

(6,3 V an 4 Q/Kanal, Front) ca. 25 V

Ruhestrom der Endstufe

nach ca. 5 Minuten Betriebszeit,
einstellbar mit R 68 ca. 30 mA

Kurzbezeichnung fiir Regler, Schalter und
Einstellung

La = Lautstdrkeregler
Ba = Balanceregler
K1 = Klangregler (Bdsse, Hthen)
Qu = Quadroeffektregler
Co = CONTUR/LINEAR-Schalter
in Stellung CONTUR
Li = CONTUR/LINEAR-Schalter

in Stellung LINEAR
Pu-M = Eingangswahlschalter
in Stellung PU-MAGNET
Tu = Eingangswahlschalter
in Stellung TUNER

Regler offen

Regler in mechanischer Mittenstellung
Regler zuriickgedreht

Regler 6 dB unter Vollaussteuerung
Regler 30 dB unter Vollaussteuerung
Regler 40 dB unter Vollaussteuerung
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Ausgangsspannung und Lautstiarkeregler

Tu; Ba 24y La 1, Li

1000 Hz am Eingang TUNER einspeisen, beide
Kan&dle ansteuern.

Ausgangsspannung bei 270 - 350 mV
Eingangsspannung:

Lautsprecherausgang mit 4 Q abgeschlossen
min. 6,3 V/Kanal Front (10 Watt)

Kopfhorerausgang

mit 400 Q abgeschlossen 4,5 - 5,5V

Tonbandbuchse mit 100 kQ abgeschlossen
(Kontaktfedern 1/2 und 4/2) 20 - 30 mV

Klirrfaktor =1%

Den LAutstdrkeregler im gesamten Regelbe-
reich auf Parallelitdt der Reglerbahnen
tiberpriifen.

Kanalabueichung K 1/K 2
im Bereich zwischen La 1 und La 2 max. 3 dB
im Bereich zwischen La 2 und La 40 max. 5 dB

Quadro—-Ausgang

Tus; Ba 2, Li
1000 Hz, 300 mV am Eingang TUNER einspeisen,
beide Kanile ansteuern, mit dem Lautstarke-
regler am Front-Ausgang 6 U an 4 Q/Kanal ein-
stellen.

Rear—Ausgang mit 4 Q/Kanal abschlieBen und
die Spannung messen.

bei Qu in Stellung + 2.y
bei Qu in Stellung - o,

Spannung am Front-—Ausgang
an 4 Q 4,5 - 5,3 V/Kanal

Nacheinander die Rear-Ausgénge entlasten.
Dabei muf die Ausgangsspannung von Front-
links, bzw. Front-rechts jeweils auf den

vorher eingestellten Wert (6 V) ansteigen.

Quadro-Schaltbuchse

Tu, Ba 2, La 1

1000 Hz, 300 mVU am Eingang TUNER einspeisen.
Spannung an der Quadro-Schaltbuchse
(Kontaktfedern 1/2 und 4/2) 270 - 350 mU

An der Quadro-Schaltbuchse (Kontaktfedern
3/2 und 5/2) 1000 Hz einspeisen.

Erforderliche Eingangsspannung
fiir 6,3 V Ausgangsspannung
an 4 Q/Kanal Front

270 - 350 mVY

Klangreagler
Tu, K1 1, Ba 2, La 1, Li
Ausgangssignal 1000 Hz 0 dB absolut (775 mV)

BaBanhebung bei 40 Hz 15 dB + 2 dB
Hthenanhebung bei 12,5 kHz 15 dB + 2 dB
Kanalabweichung K 1/K 2 max. 2 dB
Tu, K1 3, Ba 2, La 1, Li

BaBabsenkung bei 40 Hz 16 dB + 2 dB
Hshenabsenkung bei 12,5 kHz 16 dB + 2 dB
Kanalabueichung K 1/K 2 max. 2 dB

Physiologische Lautstarkeregelung

Tu, KL 2, Ba 2, La 1, Co
1000 Hz 250 - 300 mVY am Tuner—-Eingang ein-
speisen (Vollaussteuerung, 6,3 UV an 4 Q/Ka-

nal Front).

La 30

Bassanhebung bei 40 Hz 11 - 14 dB
Hshenanhebung bei 12,5 kHz 2,5 — 5 dB
bezogen auf 1000 Hz

Kanalabueichung K 1/K 2 max. 3 dB

Balanceregler
Regelbereich

o
N

+6 dB bis -8 dB + dB

Lingaritdt des Verstdrkers

Tu, K1 2, Ba 2, La 1, Li

1000 Hz 250 — 300 mV am Tuner-Eingang ein-
speisen (Vollaussteuerung, 6,3 U an 4 Q/Ka—
nal Front).

Abweichung von der 0-dB-Linie zwischen 40 Hz
und 12 kHz

bei La 6
bei La 30

2 dB
1,5 dB

I+ 1+

Frequenzgang des Vorverstdrkers
Tu, Ba 2, La 1, Li

Am Tuner—-Eingang 1000 Hz, 12,5 kHz einspei-
sen und mit den Klangreglern gleichen Pegel
ginstellen.

Dann PU-M und den Signalgenerator mit ver-—
ringertem Pegel an den PU-MAGNET-Eingang
legen. Reglerstellungen nicht ver&dndern.

Bassanhebung bei 40 Hz 18 dB + 2 dB
Héhenabsenkung bei 12,5 kHz 15 dB + 2 dB
bezogen auf den 1000 Hz-Pegel



Eingangsempfindlichkeiten
Ba 2, La 1. MeBfrequenz 1000 Hz.

Erforderliche Eingangsspannung fir Vollaus-—
steuerung des Verstédrkers.
(6,3 V an 4 Q/Kanal)

Tuner 270 - 350 mV
Tonband 270 -~ 350 mV
PU~Kristall

Restspannung

Kl 3, Ba 2, La 3, Li
Restspannung

Ti, K1 2, Ba 2, La 1, Li
Den Eingang TUNER mit 100 KQ abschlieBen.
Restspannung max. 3  mVU/Kanal
PU-M, Kl 2, Ba 2, La 2, Li

Den Eingang PU-MAGNET mit 1 k® abschlieBen.

max. 1,5 mV/Kanal

PU=Magnet 2,5 = 3,5 mV Restspannung max. 2 mV/Kanal
Fig. 1 \Widerstandsplatte 230 600 (Bestiickungsseite)
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Fig. 2 Endverstdrker 227 587 (Leiterseite)
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Fig. 3 Vorverstirker 227 585 (Leiterseite)
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Fig. 5
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Regelverstdrker 230

609 (Leiterseite)
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nungen ohne Signal gemessen mit Instrument (50 000 $2/V) gegen Masse.
\ges without signal measured with instrument (50 000 $2/V) to ground.
ons sans signal mesurées avec instrument (50 000 2/V) contre masse.

Strome gemessen mit Instrument 333 Q / V
Currents measured with instrument 333 Q2 / V
Courants mesurés avec instrument 333 Q / V

3,74 61 66 67 68 71 ) 2!
P42 P43 62 60 63 65 69 70 72 80 80"
52 64 73 81 P18t
51 61 66
60 63 64 68 67
50 62 80 65 69 70

Anderungen vorbehalten, Alterations reserved, Modifications réservées
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Fig. 7 Leistungsbandbreite nach DIN 45 500 Fig. 8 Klirrgrad bis 40 Hz, 1 kHz, 12,5 kHz
30 Hz - 30 kHz in Abh#ngigkeit von der Ausgangs-
leistung
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Fig. 9 Wirkungsbereiche der Klangregler. Fig. 10 Wirkungsweise der physiologischen

0 dB = BaB- und HShenregler in Lautstidrkeregelung.
Mittenstellung 0 dB = Lautstdrkeregler offen
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Pos.=Nr Art.=Nr. Bezeichnung Anzahl | Preisgruppe
1 230 996 Verstdrkergehduse nuBbaum kpl. ..... 5 o b6 1 073
230 997 Verstarkergehiuse weiB kpl. .eeceeceeocens R 1 074
2 210 289 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 3,5 x 16 ) 014
210 641 Scheibe 4,2/10/1 5t  sewsssennssnssnsssmesnm v 3 012
225 948 Topfscheibe PR S0 00 00 G 0G0 300D “E 5 TR 3 013
3 221 913 Drehknopf klein fir 6 mm Achse ..cecececcnns sie 1 025
4 223 148 Drehknopf klein flr 4 mm Achse ...c.ieienccionnes 6 027
) 221 912 Drehknopf groB fir 6 mm AcChSe ..ccceeecevereens 1 026
VUT 239 Filzring sseseewwoovs ot o w5 i o o s 6 500 o R R 89 A 6 LB R . 1 012
6 230 995 Frontblende kpl., ceeccececocscsansne ol at o e totist o o o0on 1 064
228 209 Durchflihrungstille cccoceococccansssossnansees “w 4 012
219 556 .| Seheibe 453/9/0,8 B sy smsnimsenmosinns cmnin o sma 4 012
210 146 Slcherungqschelbe 3,2 sasasawalsasseEn YR SuEs s 4 a2
7 223 582 Leuchtstab cesscesseccvsonsmnnsensenassnsossssas 1 012
200 444 Federscheibe .ccececceocnancsne o 58 T80 S 18 9] e 846 190 a0 ot e 1 013
8 222 335 DB T~ ORI EE v 510 v 000 w0 v e w0 0 o m n e e 0 ok e 88 79 60 8 6 e 1 018
P 1 228 435 Drahtpotentiometer 10 /5 W AAE s smessnnsas o0 i 1 030
228 388 Sechskant=Distanzmutter 12/36 ..... G330 00504 Hole 1 021
9 224 262 Eingangswahlschalter c.cecescvrececcacannnsnns i 1 038
R 1 224 733 Schicht-Widerstand 1 MR/0,25 W/5 % «eevenrnconns 2 016
10 225 675 Kopfhorerbuchse kpl. cececeocreeccnnncnnaonns : 1 026
224 377 AbAECKTING eececcsesveonconsanonsasanaascscens e 1 643

Pos.
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Pos.-Nr. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl | Preisgruppe
R 2 211 126 Schicht-Widerstand 100 /0,30 W/10 % +veeoocscan 2 016
14 224 832 Netzschalter cecseovecnccse Q% e o B 6 18 9 8 0 e o eie w10 » 1 026
12 209 439 Clithlampe 7 U/0y,3 A tveevececenscccsancacanns Y 1 021
210 113 Lampenfassung E 10 cceevvcecoocasonnocascan oo e 1 018
13 227 588 Netztransformator kpl. «ceceoocss o0 a1 e a1 T 5.8 16 B W e 1 066
210 512 Zylinderschraube M 4 X 5 ..occocscces Same e e . 4 012
14 220 141 Netzkabel Kple ccoecevcccocscssconsanoscns S e 1 028
15 223 811 Kabeldurchfihrung mit Zugentlastung cesseenen 1 016
16 210 283 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 6,5 9 012
17 210 586 Scheibe 3,2/7/0,5 St «eieeereacsorassccns O OO 4 011
18 228 485 AnschluBschlld (Ruckuand) .................. S 1 023
19 230 596 Buchsenplatte kpl. .cocsocccencs T 58w e e e w vie e 1 041
228 438 Flanschsteckdose mit Umschalter 3= pollg AT 1 028
228 439 Flanschsteckdose mit Umschalter 2-polig cceecsce 1 028
c 2 221 265 Keramik—=Scheiben=Kondensator ..ceseccecoocoane 500 2 017
C 3 221 265 Keramik-Scheiben=Kondensator .c.cseceonssosccse s 2 017
20 222 048 Mehrfachsteckbuchse 5-polig scecooen & 6 e e e 4 021
24 222 041 Lautsprecherbuchse 2-polig ..c.... Se S RE s 2 019
22 228 321 Lautsprecherbuchse 2-polig mit Schalter 1 -polig 2 018
23 230 600 Widerstandsplatte kpl. «.cccoccoccccs Ses E e e i 042
R 80 223 366 Draht-Uiderstand 1 Q/5 W/10 7 o 5 5 ) 2 021
R 81 204 033 Draht-Widerstand 5 Q/5 W/10 % cceevens R 2 021
24 227 583 Verpackungskarton kpl. «c..ecececceccscvccocncs s 1 035
25 228 566 Bedienungsanleitung .ceccceoceccccacesoccccn 05 00 O G 1 ———
Netzplatte
26 230 608 Netzplatte kpl. (ohne Isolierplatte) ..ceveevces 1 042
27 217 884 G-Schmelzeinsatz 315 mA tr8ge ceccecccecoss o« oo 1 018
217 883 G-Schmelzeinsatz 630 mA tr&8ge .ceeoceccocccsos cesn 1 018
C 80 224 886 Papier-Kondensator 47 nF/250 U~ /20 7 ........ s 1 022
28 224 939 Isolierplatte ccecscesce e o> . 1 018
Vorverstidrker
29 227 585 Vorverstadrker kple cececcscccccccas oo it w0 i 55w en 1 060
T 10 209 863 Transistor BC 173 € ceccevcoscoccoaocsocsasasnsn ¢ WEE 4 W.=Gr.~E
T 11 209 863 Transistor BC 173 € «c.cocossnoas % RS N e e e e e e 4 W.=-Gr.-E
N 1 224 720 Widerstandsnetzuerk ..ccos. osw s o w5 vi 0 e o wn s 6 Bk el 1 025
R 10 217 861 Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,25 W/5 % ... o 4 016
R 11 224 590 Schicht-Widerstand 220 kQ/0,25 W/5 % ...... .. 2 016
R 12 216 385 Schicht=Widerstand 15 kQ/D,ZS U/E T amwy w o 2 016
R 13 216 429 Schicht-Widerstand 4,7 kQ/0,25 UW/5 % ...... . 1 016
R 14 217 861 Schicht-Widerstand 2.2 KQ/0,25 U/5 % aeuene. ; 2 016
C 10 222 219 Elyt-Kondensator 47 WEL25 U s cnmeseane S 2 019
€ 41 292 pig Elyt-Kondensator 100 UF/25 U  cvvevecoonas o 1 021
C 12 216 404 Keramik-=Scheiben~Kondensator 82 pF/500 V/10 % 2 018
C 13 217 873 Styroflex-Folien-Kondensator 1,2 nfF/120 v/ 5 % 2 019
C 14 216 398 Styroflex-Folien-Kondensator 3,9 nfF/ 63 v/ 5 % 2 019
€ 15 222 196 Folien-Kondensator 47 nF/160 V/20 % 2 017
Regelverstidrker
30 230 609 Regelverstdrker Kpl. ceocescccsacencancooccacnne s 1 083
31 224 731 Stereo/Mono=Schalter ...ccceescercccscaasannccace 1 026
32 220 556 Distanzring 10/5 weeeeconocensscases oot a0 Y 1 016
33 224 152 Sechskant=Distanzmutter 9/24 ............. o e 1 022
34 227 821 Zahnscheiba I 7,4 esccsssssansanses e s B SR 2 012
p 40 228 004 Tandem-Potentiometer 2 x 50 kQ pos. log.
(LautstirKeregleT) eecececcssoscrcccscccoovaccse . 1 049
P 41 224°728 Tandem-Potentiometer 2 x 100kQ lin.
(BaBTEgler) sosecesasscoscsasaanns O . eemad o 2 043
P 42 224 728 Tandem—Potentiometer 2 X 1DDkQ 1afs
(HohenTegleT) eeccecocoosons TSP ot oo e bk o 2 043
P 43 224 730 Tandem—PotenL10me+er 2 x 25 kQ lin. _
(Balanceregler) e e B AEE R B e e r et ratt e Aoy 9 044
T 40 209 863 Transistor BC 173 T cscccocscconce a o e fo %8 B B 8 8 B *ia 4 W.=Gr.-E
T 41 216 042 Transistor BC 253 3 coesccososas s § %y e 4 W.-Gr.-E
T 42 209 863 Transistor BC 173 C cccovcssscncass R aie syas . ¢ 4 W.=Gr.~-E
T 43 216 042 Transistor BC 253 B ..coceccocasoons 406 B b sty e 4 W,=Gr.~E
N 2 228 003 Widerstandsnetzwerk «.occoscecsssscns I 00 D O P 1 D25




Pos.-Nr. Art.=Nr. Bezeichnung Anzahl | Preisgruppe
R 40 214 475 Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 W/10 % . ciw 2 016
R 41 224 603 Schicht-Widerstand 1 MQ/0, 25 W/ s /S, 2 016
R 42 220 524 Schicht-Widerstand 120 kQ/0,25 U/ 5 % ...... . 2 016
R 43 220 602 Schicht-Widerstand 27 kQ/0,25 W/ 5 % ........ 2 016
R 44 220 546 Schicht-Widerstand 5,6 kQ/0,25 U/ 5 % rauscharm 2 016
R 45 216 326 Schicht-Widerstand 820 Q/0,25 W/ 5 % .. 2 016
R 46 216 385 Schicht-Widerstand 15 kQ/0,25 W/ 5 % ...... .5 2 016
R 47 220 547 Schicht-Widerstand 8,2 kQ/0,25 U/ 5 % ........ 4 016
R 48 216 345 Schicht-Widerstand 150 Q/0,25 W/ 5 % vuiuivun. 2 016
R 49 220 548 Schicht-Widerstand 1 kQ/0,25 W/ 5 % ........ 2 016
R 50 217 861 Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,25 W/ 5 % ........ 2 016
R 51 220 543 Schicht-Widerstand 12 kQ/0,25 W/ 5 % ....... 2 016
R 52 220 547 Schicht-Widerstand 8,2 kQ/0,25 W/ 5 % W.v.n... 4 016
C 40 210 922 Keramik-Kondensator 10 nfF/250 v ... 1 019
C 41 222 210 Folien-Kondensator 0,1 uF/160 V/20 % 2 018
C 42 222 219 Elyt-Kondensator 4,7 wkE/ 25 U ... 4 019
C 43 228 496 Keramik-Scheiben-Kondensator 560 pF/500 V/10 % 2 014
C 44 222 499 Folien-Kondensator 0,22 puF/100 v/ 5 % 4 019
C 45 222 213 Elyt-Kondensator 1 uF/ 50 U ... 2 019
C 46 222 219 Elyt-Kondensator 4,7 WL 25U ... 4 019
C 47 222 498 Folien-Kondensator 33 nF/250 V/ 5 % 4 019
C 48 222 499 Folien-Kondensator 0,22 wF/100 V/ 5 % 4 019
C 49 217 981 Styroflex-Folien-Kondensator 4,7 nf/ 63 V/ 5 % 9 017
C 50 222 498 Folien-Kondensator 33 nF/250 v/ 5 % 4 019
C 51 222 221 Elyt-Kondensator 220 ufF/ 25 v ... 1 022
E 52 217 862 Keramik-Scheiben-Kondensator 22 pF/500 V/1U % 2 019
Endverstirker
R 3 217 861 Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,25 W/ 5 % ..... .. 1 016
35 227 587 Endverstédrker kpl. bestlckt ..ieeveveeeecenononans 1 082
36 210 488 Zylindeorsehraube M B X 12 sewmees e ss eesenoss e 4 012
210 155 Zahnscheibe 3,2  teeeeeeeneeenneensonoeenceoonons 4 011
222 202 GlLimmerschelbe swsevwssmesesssssnsiisesasesisssee 4 015
224 536 Is01liernippel c.vvceertccocecoscaccocancescasenaa 4 015
210 361 Sechskantmutter M 3 isuscnsascovessssciosssnsse 4 011
227 197 DiSBanZEitin  5.6.65% 5 5.5 % e o maia oo oieie e eism o e oinie oie s o g eisis 4 016
&t 217 854 G=Schmelzeinsatz F 1 B ssessnsssmssnmesiomsssssses 2 018
T 60 220 535 Transistor BC 252 B tutvereveeeeeenoocccoonnases 2 W.-Gr.-E
T 61 213 186 Transistaor BC 171 B  ssswsssas s se0asssinssssssse 2 W.-Gr.-E
T 62 224 726 Transistolr BC 337 cuteeeeieeooeenecaosssoonsassos 2 W.-Gr.-E
T 63 224 729 Transdistor BE B27 s asssesimsses s ass s s e smaoe s ms 2 W.-Gr.-E
T 64 229 260 Transistor BD 5B5 . .ieiceeeeceoceceecooccosoosnsss 4 W.-Gr.-E
T 65 229 260 TransSistor BD 58S  wwsiww e s mssss s ssessieessssssss 4 W.-Gr.-E
D 60 216 027 Diode BZX 62 et eceecoencennseoscacacsconsonnoes 6 W.-Gr.-E
D 61 216 027 DAOHE BZX G2 mossrssm s vi o sm 55 68 56356 9 5 616 505 0% et o 10 01w 6 W.-Gr.-E
D 62 216 027 Diode BZX B2  tiveeooncenncenncenassennccnneonnons 6 W.-Gr.-E
26 217 849 Silizium-Brickengleichrichter B 40 C 1400 ...... 1 038
R 60 216 383 Schicht-Widerstand 82 kQ/0,25 W/ 5 % ..., 1 016
R 61 224 589 Schicht-Widerstand 100 kQ/0,25 W/ 5 % .v...... 1 016
R 62 217 843 Schicht-Widerstand 56 kQ/0,25 W/ 5 % ..u.... 9 016
R 63 220 526 Schicht-Widerstand 3,3 kQ/0,25 U/ 5 % ....... 6 016
R 64 224 736 Schicht-Widerstand 15 Q/0,25 U/ 5 % v..on.. 2 016
R 65 220 526 Schicht-Widerstand 3,3 kQ/0,25 W/ 5 % ....... 6 016
R 66 220 548 Schicht-Widerstand 1 kQ/0,25 W/ 5 % . o a 6 016
R 67 220 526 Schicht-Widerstand 3,3 kQ/0,25 W/ 5 % ....... 6 016
R 68 224 737 Einstellregler 500 Q/0,15 W 1in. wevv.n. 2 020
R 69 224 738 HeiBleiter 1 K@ e sanss 5 WA s ee 2 019
R 70 220 548 Schicht-Widerstand 1 kQ/0,25 W/ 5 % ....... 6 016
R 71 224 595 Schicht-Widerstand 0,33 Q/1 W/ 5 % iesas ; 4 016
R 72 224 595 Schicht-Widerstand 0,33 Q/1 W10 % ....... 4 016
R 73 220 548 Schicht-Widerstand 1 KG/Dy25 W/ B B ssvawis 6 016
R 74 217 861 Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,25 W/ 5 % . e 1 016
C 60 222 213 Elyt-Kondensator 1 uF/ 50 Vv .. 2 016
C 61 220 265 Elyt-Kondensator 47 ufF/ 16 v ... 3 022
C 62 223 278 Keramik-Scheiben-Kondensator 330  pF/500 V/10 % 2 015
€ 63 220 531 Elyt-Kondensator 100 uf/ 16 v ... 2 022
C 64 220 2656 Elyt-Kondensator 47 uF/ 16 ¥ <. 3 022
C 65 213 498 Keramik-Scheiben-Kondensator 47  pF/500 V/10 % 2 018
C 66 220 533 Keramik-Scheiben-Kondensator 10 nF/250 Vv ... 2 019
C 67 217 847 Elyt-Kondensator 1000 wF/ 25 Vv ... 2 029
C 68 222 210 Folien-Kondensator 0,1 wF/160 v/20 % 2 018
C 69 222 210 Folien-Kondensator 0,1 wF/160 V/20 % 2 018
C 70 224 739 Elyt-Kondensator 4700 pF/ 35V ... 1 020
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